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Princip '{/

e Citlivost oblasti PN prechodu na svétlo

e Prizapojeni do obvodu vznika elektrické pole
zpusobené elektrony a dirami

e Preménuje energie svételného zareni na elektrickou
energie
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obr. 3: Stav fotodiody pi1 osvétleni
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Popis fotodiody zapojené do obvodu:

Osvétleni svétlem vhodné¢ vinové delky

Prechod elektronu do vodivostniho pasu

‘ Vznik nového el. pole pri
Vznik dér premist'ovani elektronu do
prislusné strany

Rozdil mezi zapojenou a nezapojsewtli pfechod osvétlen, ma voltampérova
charakteristika fotodiody stejny prube¢h, jako

ma charakteristika béZné plosné diody.
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Pouziti

Jako odporova — zapojeni stejné jako u fotorezistoru.

Zabezpecovaci zarizeni proti zlodéjum

Paprsek svétla vychazi ze zdroje na jednée strané a dopada
na fotorezistor nebo fotodiodu na druhé strané. Pi1
preruseni paprsku vzroste odpor fotorezistoru a zatizeni

provede néjakou akci.
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Jako hradlova - slune¢ni (solarni) ¢lanek

Na PN prechodu fotodiody je elektricke pole
zpusoben¢ pohyblivymi ¢asticemi s nabojem. Spojime-
11 konce fotodiody pfies rezistor , zaCne rezistorem
protekat proud tvofeny t€émito volnymi ¢asticemi. Na
PN prechodu (je-li stale osvétlen) se pritom generuji
stale dalSi a dalsi pary elektron-dira a fotodioda se tedy
chova jako zdroj steyjnosmérncho napéti. Velikost
napéti je cca 0,5 V na jednu fotodiodu.
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Pouziti fotodiody jako zdroje napéti:

a) Napajeni malych spottebicii - napriklad
kalkulacky

b) Vyroba elektrické energie pro domacnost
c) Zdroj napajeni druzic ve vesmiru

U¢innost je cca 10-14 %.

Energie ziskana z 1 m? plochy tedy
teoreticky staCi na napdjeni deseti
stowattovych Zarovek.




Dekuji za pozornost.




